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Ao final do período o aluno será capaz de projetar e fazer manutenção e operação de circuitos amplificadores
simples.
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PROGRAMA

1 - Análise Dinâmica do Transistor Bipolar

1.1 - Modelagem do transistor

1.2 - Modelos equivalentes para pequenos sinais

1.3 - Modelo PI hibrído.

1.4 - Quadripolo com parâmetros híbridos

1.5 - Variação dos parâmetros híbridos

1.6 - Ganhos de tensão e de corrente

1.7 - Impedância de entrada

1.8 - Impedância de saída

1.9 - Circuitos emissor comum

1.10 - Circuitos base comum

1.11 - Seguidor de emissor

1.12 - Influência de RS e RL no desempenho do amplificador

1.13 - Teorema de Miller e seu dual

1.14 - Amplificadores multiestágios

1.15 - Amplificador cascode

1.16 - Amplificador bootstrap

1.17 - Configuração composta de darlington

1.18 - Acoplamento RC

1.19 - Acoplamento direto

1.20 - Acoplamento a transformador

2 - Análise Dinâmica do Transistor por Efeito de Campo

2.1 - Modelo para pequenos sinais

2.2 - Circuito fonte comum

2.3 - Circuito seguidor de fonte



2.4 - Circuito porta comum

2.5 - Ganhos de tensão e corrente

2.6 - Impedância de entrada e saída

3 - Resposta em Frequência

3.1. - Considerações gerais sobre frequência

3.2. - Resposta em baixa frequência para o TJB

3.3. - Resposta em alta frequência para o TJB

3.4. - Resposta em frequência para o FET

3.5. - Resposta em alta frequência para o FET

3.6. - Efeitos da frequência em circuitos de múltiplos estágios

4 - Amplificador Diferencial

4.1 - Necessidade e análise DC

4.2 - Análise AC e CMRR

4.3 - Determinação dos ganhos comum e diferencial

4.4 - Fonte de corrente constante para elevar o CMRR

4.5 - Impedância de entrada e saída

4.6 - Projeto de um amplificador diferencial

4.7 - Efeito da temperatura

5 - Amplificador Operacional

5.1 - Modelo real e ideal

5.2 - Circuito inversor e não inversor

5.3 - Circuito seguidor de tensão

5.4 - Resposta de frequência

5.5 - Análise de slew rate

5.6 - Compensação do OFF SET

5.7 - Proteção da entrada diferencial

5.8 - Circuitos de amplificação

5.10 - Projetos


